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n = 0 для Н-поляризации и n = 1 для Е-поляризации. При удалении от экрана в обе стороны поля не 
должны возрастать, поэтому следует выбирать ветвь корня (4) с неотрицательной мнимой частью. Пер-
вые два слагаемых в правой части (3) представляют собой явно выделенные падающую и отраженную 
от экрана волны, а остальные интегральные слагаемые (3) и (3′ ) – это интегральные разложения Фурье 
для полей на плоскостях x = – d и x = d соответственно, к подынтегральным амплитудам которых A b( ) 
и B b( ) добавлены экспоненциальные множители exp , i x dα ±( )   обеспечивающие выполнение урав-
нения Гельмгольца (2) и описывающие распространение полей во всем пространстве от экрана.

Однако внутренность щели представляет собой ограниченную область распространения поля, по-
этому здесь оно будет характеризоваться бесконечным рядом Фурье, дискретность которого обуслов-
лена граничными условиями для тангенциальных компонент электрического поля на проводящих гра-
ницах щели z = - l и z = l [14]:
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Рис. 2. Схема дифракции плоской волны на щели в проводящем экране конечной толщины:  
а – щель без диэлектрика; б – щель с плоским бесконечным диэлектрическим слоем;  

l – полуширина щели; d – полутолщина экрана; J – угол падения волны;  
h – полутолщина диэлектрика; s – смещение диэлектрика от середины щели;  

kl = 1,4 (l = 0,223λ), d = h = 0,5l, J = 30° и e = 4,0
Fig. 2. Scheme of the plane-wave diffraction by a slot in a conducting screen of finite thickness:  

a – a slot without a dielectric; b – a slot with a plane infinite dielectric layer; l – the slot half-with;  
d – the screen half-thickness; J – the angle of incidence of a wave; h – the dielectric half-thickness;  

s – the displacement of the dielectric from the middle of a slot; kl = 1.4 (l = 0.223λ), d = h = 0.5l, J = 30° and e = 4.0


